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(54) ИЗДЕЛИЕ С ПОКРЫТИЕМ

(57) Формула изобретения
1. Изделие с покрытием, включающее покрытие, имеющее слоистую систему,

нанесенную на стеклянную основу, причем слоистая система содержит
первый диэлектрический слой на стеклянной основе;
ИК-отражающий слой, содержащий серебро, на стекляннойоснове поверхпоменьшей

мере первого диэлектрического слоя;
контактный слой на стеклянной основе поверх и в прямом контакте с ИК-

отражающим слоем;
второй диэлектрический слой, содержащий нитрид кремния, на стеклянной основе

поверх по меньшей мере контактного слоя;
слой, содержащий Ni и Cr, на стеклянной основе поверх и в прямом контакте со

вторым диэлектрическим слоем, содержащим нитрид кремния;
третий диэлектрический слой, содержащий нитрид кремния, на стеклянной основе

поверх и в прямом контакте со слоем, содержащий Ni и Cr; и
слой, содержащий оксид циркония, на стеклянной основе поверх и в прямом контакте

с третьим диэлектрическим слоем, содержащим нитрид кремния, таким образом, что
слой, содержащий Ni и Cr, размещен между и в прямом контакте с упомянутым вторым
диэлектрическим слоем, содержащим нитрид кремния, и упомянутым третьим
диэлектрическим слоем, содержащим нитрид кремния;

причем слой, содержащий Ni и Cr, имеет толщину 1–3 нм;
слой, содержащий оксид циркония, имеет толщину 3–8 нм;
слой, содержащийNi и Cr, является по существу более тонким, чем каждый из второго

и третьего диэлектрических слоев, содержащих нитрид кремния, и является по существу
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более тонким, чем ИК-отражающий слой, содержащий серебро;
причем слой, содержащий оксид циркония, является по существу более тонким, чем

каждый из второго и третьего диэлектрических слоев, содержащих нитрид кремния, и
при этом покрытие содержит только одинИК-отражающий слой на основе серебра.
2. Изделие с покрытием по п. 1, причем первый диэлектрический слой содержит

нитрид кремния.
3. Изделие с покрытием по п. 1, дополнительно содержащее контактный слой под и

в прямом контакте с ИК-отражающим слоем.
4. Изделие с покрытием по п. 1, причем изделие с покрытием имеет светопропускание

в видимой области спектра примерно от 40 до 60%.
5. Изделие с покрытием по п. 1, причем изделие с покрытием является окном.
6.Изделие с покрытием по п. 1, причеммногослойное покрытие имеет поверхностное

сопротивление (Rs) менее примерно 20 Ом/квадрат.
7. Изделие с покрытием по п. 1, причем слой, содержащий Ni и Cr, не контактирует

ни с одним ИК-отражающим слоем, содержащим Ag или Au.
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